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有機半導体の薄膜構造と電子構造の関係の研究をしています。本研究 

を通して、有機ELや有機トランジスタ、有機薄膜型太陽電池などの、各

種の有機デバイスの性能の向上を目指しています。 

有機半導体薄膜を用いた有機デバイス（有機 EL や有機トランジスタ、有機薄膜型太陽電池）は、印

刷方式でプラスチック基板上に作製できることから、超計量・低コスト・曲げられる次世代のデバ

イスとして期待されています。有機デバイスの性能向上や高い経時安定性を得るには、デバイスの

基幹材料である有機薄膜の構造や物性を明らかにして、制御することが不可欠です。 

 本研究では、高輝度放射光を用いた X 線回折法、および光電子分光法によって有機デバイスに関

連した基礎物性の評価を行います。得られた様々な知見を統合することで、有機デバイスの限界を

打破する指針を提案をいたします。 
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何に使えるの？ 

どんな技術？ 

 


